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Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Riickseite!
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HINWEISE

(bitte vor Beginn sorgfaltig lesen!)

a) Priifen Sie, ob Ihr Klausurexemplar vollstdndig ist. Es mufl aus insgesamt 5 Bldttern
bestehen (1 Deckblatt, 1 Blatt mit den Aufgaben Al bis A4, jeweils 1 Blatt fiir die
Aufgaben B1 bis B3). Falls Sie ein unvollstindiges Klausurexemplar erhalten haben,
lassen Sie sich bitte ein einwandfreies Exemplar aushindigen.

b) Tragen Sie auf dem Deckblatt Ihren Vornamen, Namen und die Matrikelnummer ein.

¢) Verwenden Sie zur Losung der Aufgaben nur den unter den Fragen freigelassenen Raum
(bei den Fragen Bl bis B3 auch die Rickseite). Es werden beim Einsammeln keine
Extrablatter angenommen!

d) Achten Sie darauf, daf3 der Losungsweg fiir den Korrektor nachvollziehbar ist.

e) Essind keinerlei Hilfsmittel aufler einem Schreibstift gestattet. Verwenden Sie aber bitte
keinen Bleistift.

f) Die Teilnahme an dieser Klausur setzt eine vorherige Anmeldung voraus. Sollte diese
nicht vorliegen, so kann die Klausur nicht benotet werden.

Bitte bestédtigen Sie durch Ihre Unterschrift, daf Sle die Hinweise
gelesen und verstanden haben.

Datunds sy shay san

Unterschrift: ... ..



Aufgabe Al

Gegeben ist eine halbkugelférmige Raum-
ladung mit dem Radius a. Die Raumla-
dungsdichte gy ist ortlich konstant.

Bestimmen Sie den Dipolterm der Multi-
polentwicklung des Potentials.
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Aufgabe A2

Eine ideal leitende, halbkugelférmi-
ge Wanne ist mit einer leitfdhigen
Flissigkeit gefiillt. In die Oberfliche
der Fliissigkeit wird eine ideal leiten-
de, halbkugelformige Elektrode zen-
trisch eingetaucht.

Mit welchem Widerstand wird die
Spannungsquelle U belastet?




Aufgabe A3

Eine Puhktladung @ mit der Masse m pendelt
mit sehr kleiner Auslenkung |¢| < 0.1 unter
einer unendlich ausgedehnten, leitenden Plat-
te. Die starre Verbindung zum Drehpunkt D
mit der Lénge a darf als masselos angesehen
werden.

Wie grof3 ist die Frequenz der Schwingung?

Aufgabe A4

Vor einem unendlich ausgedehnten rechten
Winkel aus hochpermeablem Material befinde
sich eine vom Strom [ durchflossene Doppel-
leitung.

Geben Sie die Spiegelersatzanordnung an.
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Aufgabe B1

Gegeben ist die im Bild dargestellte Anordnung zweier homogener Linienladungen ¢, und
einer inhomogenen Linienladung mit der Dichte
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Q'L(y) = {qLo (E + E) :

Berechnen Sie die Kraft auf die inhomogene Linienladung.
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Aufgabe B2
Im Abstand d vom Mittelpunkt einer leitenden,
sich ein elektrischer Dipol p,.

geerdeten Kugel mit dem Radius o befindet
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Gesucht ist das Potential auf der y-Achse.







Aufgabe B3

Eine kleine, kreisformige Leiterschleife mit dem Radius a befinde sich im Abstand d > a vor
einem rechtwinklig geknickten, unendlich langen, diinnen Draht.
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Gesucht ist die Gegeninduktivitét der Anordnung.
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Hinweis:
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